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摘要(译)

本发明涉及一种TFT-LCD像素结构和液晶显示器修复断线的方法。TFT-
LCD像素结构包括由栅线和数据线限定的数个像素区域，每个像素区域
包括薄膜晶体管和像素电极，相邻的像素区域之间形成有至少二个交叠
条，所述交叠条的一端与一个像素区域中的像素电极重叠，另一端与另
一个像素区域中的像素电极重叠，中部与栅线和/或数据线重叠。液晶显
示器修复断线的方法包括：确定栅线断点或数据线断点的位置；采用激
光焊接方法，将所述栅线断点两侧的栅线或数据线断点两侧的数据线通
过交叠条和像素电极连接起来，采用激光切割方法，使所述像素电极所
对应的TFT失效。本发明最大限度地降低了液晶显示器制备工艺的废弃
成本。
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